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(57) Rezumat:

1

Inventia se referd la domeniul purtatorilor de
informatie opticd si poate fi utilizatd in holografie,
micro- si optoelectronica, tehnica de calcul.

Purtatorul pentru imprimarea imaginilor optice
si a informatiei holografice contine un substrat
electroconductibil 1 pe care sunt amplasate
consecutiv un substrat injector fotosensibil 3, un
substrat de imprimare 4 si un electrod metalic
superior 5. Substratul injector este confectionat
dintr-un substrat subtire cu compozitia p-TISbSe;
care in contact cu substratul electroconductibil 1
din SnO; formeaza o heterojonctiune p-n. Grosimea
substratului injector 3L; si grosimea substratului de
imprimare 4L, sunt determinate de relatia
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2
2<L4/L,<5, grosimea totala fiind 1,0<L=L;+L,<3,0
um.
Revendicari: 1
Figuri: 1
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(57) Revendicare:

Purtdtor pentru imprimarea imaginilor optice si a informatiei holografice care contine un
substrat dielectric pe care sunt amplasate consecutiv un substrat conductor confectionat din
semiconductor cu conductibilitatea de tip n, un substrat injector fotosensibil, un substrat de
imprimare confectionat din As;Sez amorf si un electrod cu straturi subtiri, caracterizat prin aceea
ca substratul injector fotosensibil este confectionat din TISbSe, cu conductibilitatea de tip p si o
heterojonctiune p-n, iar grosimea substratului injector fotosensibil L; si grosimea substratului de
imprimare L, sunt determinate de relatia 2<Li/L,<5 la grosimea totala a substraturilor
1,0<L1+L,<3,0 um.
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